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一、設圖一所示電路中，兩個二極體於 kV 4−=DV 逆偏壓下之逆向漏電流（reverse leakage 
current），分別為 mA 201 =SI 與 mA 252 =SI ，試求 Ω== k 10021 RR 時之二極體上跨

壓值 1DV 與 2DV 。（20 分） 

 
圖一 

二、圖二所示電路為具流控相依電壓源（ICVS dependent source）之雙網目電路，請運用

網目分析法求取其中 1I 與 2I 電流值。（20 分） 

 
圖二 
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三、圖三所示電路中，NMOS 場效電晶體之 V 2=tV ， 2A/V 20 μμ =oxnC ， m10 μ=L 與

m 400 μ=W ，試求可使 NMOS 場效電晶體操作於 mA 576.0=DI 及 V 1+=DV 下之 sR
與 DR 電阻值。（通道長度調變效應可予忽略）（20 分） 

 
圖三 

四、試求圖四所示交流電路中，壓控相依電壓源上之瞬時功率。（20 分） 

 
圖四 

五、試求圖五所示電路之電壓增益轉移函數 )(/)()( sVsVsH inout= ，設電路中的運算放大

器皆為理想元件。（20 分） 

 
圖五 
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